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Inventia se refera la tehnica de conversie a energiei radiatiei solare in energie electrica, in particular, la constructia
contactelor si la compozitia chimicd a materialelor, utilizate la fabricarea elementelor conducétoare de curent si
semiconductoare ale convertorului fotovoltaic.

Convertorul fotovoltaic semiconductor contine placa semiconductorului, pe suprafata din spate a céreia este aplicat
un strat de aliaj de lipit, iar pe suprafata frontald de lucru sunt aplicate contacte metalice colectoare de curent §i un
strat de clei organosilicic. In calitate de semiconductor sunt utilizate nanocristale de siliciu sau de germaniu cu o
parte din planele cristalografice orientate intr-o directie, iar In calitate de aparat pentru orientare se utilizeaza o sursa
de camp electrostatic cu intensitate reglabild. Pentru controlul intensitatii curentului in sarcina este utilizat un mili-
sau microampermetru. Totodata aliajul de lipit din staniu-plumb contine suplimentar stibiu in cantitate de 3...4% de
la masa aliajului. Contactele colectoare de curent sunt confectionate din aliaj galvanic de fier-cobalt sau fier-cadmiu.
Acoperirea de protectic este aplicatd pe toate suprafetele convertorului fotovoltaic in forma de strat de clei
organosilicic.

Rezultatul tehnic al inventiei constad in marirea eficacitatii energetice a convertorului fotovoltaic.
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